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摘要(译)

本发明涉及二铑金属配合物作为有机半导体基质材料的p-掺杂剂，有机
半导体材料和有机发光二极管的用途。本发明描述了在有机基质材料中
用作路易斯酸的金属配合物作为p-掺杂剂的用途。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/22d41b0a-8765-4f59-a657-a4e228304dbf
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039720107/publication/EP2158625A1?q=EP2158625A1

